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OI1DT 8N4QVO01EG-0009CDI

Integrated Device Technology 8N4QV01EG-0009CDI1 IDT (Integrated Device Technology)

IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Hong Kong

Zawiera otéw / RoHS niezgodny DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

KaB] 1.8N4QVO1EG-0009CDL. pdf
k] 2.8N4QVO1EG-0009CDI. pdf

PRZESLI) ZAPYTANIE >

Szczegotly Produktu

Part Number 8N4QVO01EG-0009CDI Producent IDT (Integrated Device Technology)

Opis IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Stan ofowiu / status RoHS Zawiera otow / RoHS niezgodny

Arkusz danych 1.8N4QV01EG-0009CDI.pdf2.8N4QV01EG-0009CDI. pdf

Napiecie - Dostawa 3.135V ~ 3,465V Rodzaj VCXO

Dostawca urzadzen Pakiet 10-CLCC (7x5) Seria FemtoClock® NG

Opakowania Tray Package / Case 10-CLCC

Inne nazwy iggmgxgiggggggggil\m temperatura robocza -40°C ~ 85°C

Rodzaj mocowania Surface Mount Poziom czutosci na wilgo¢ (MSL) 1 (Unlimited)

Status bezotlowiowy / status RoHS Contains lead / RoHS non-compliant Czestotliwosc 148.5MHz, 148.35165MHz, 74.25MHz, 74.175824MHz
szczegotowy opis VCXO IC 148.5MHz, 148.35165MHz, 74.25MHz, 74.175824MHz 10-CLCC (7x5)  Obecny - Dostawa 160mA

Liczy¢ -

Produkty powigzane

8N4QVO01EG-0006CDI8 8N4QV01EG-0011CDI8

Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: [F] 8N4QV01EG-0006CDI8.pdf

Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: [F] 8N4QV01EG-0011CDI8.pdf

8N4QVO01EG-0007CDI 8N4QV01EG-0008CDI8

Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: @ 8N4QV01EG-0007CDI.pdf

Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: E] 8N4QV01EG-0008CDI8.pdf

8N4QVO01EG-0010CDI8 8N4QVO01EG-0009CDI8

Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: [Fj 8N4QV01EG-0010CDI8.pdf

Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: E 8N4QV01EG-0009CDI8.pdf

8N4QVO01EG-0008CDI 8N4QV01EG-0007CDI8

Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: [Fj 8N4QV01EG-0008CDI.pdf

Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: [F] 8N4QV01EG-0007CDI8.pdf

8N4QV01EG-0010CDI 8N4QV01EG-0011CDI

Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: [F] 8N4QV01EG-0010CDI.pdf

Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: [F] 8N4QV01EG-0011CDI.pdf

8N4QV01EG-0006CDI 8N4QV01EG-0012CDI
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Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC Opis: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC
Pobieranie: [F] 8N4QV01EG-0006CDI.pdf Pobieranie: [F] 8N4QV01EG-0012CDI.pdf
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